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《半导体异质结构与纳米结构表征(导读版)》主要讨论了用于确定半导体量子阱和超晶
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格结构性质(结构、物理，化学、电气等)的专门表征技术。此外，介绍了采用第一原理
进行的模拟、建模方法，以及异质结构的电学与光学特性。

《半导体异质结构与纳米结构表征(导读版)》结构基于双重目标：以物理、化学，材料
科学、工程学和纳米技术领域的本科生与研究生能够理解的程度，提供每一个被挑选的
专门技术的基本概念；从最新的文献中挑选采用这些专门技术得到的最佳结果作为例子
，这些技术用来理解半导体异质结构的性质。这些章节综合了基本概念的讲解和最有关
联的创新例子的讨论。此外，有关量子阱、量子线和量子点的内容可以看作是将先进表
征技术应用到亚纳米尺度下材料的结构与电学性质的实例。

在学术界与工业实验室内从事异质结构器件设计，生长，表征与测试的研究人员，也可
以用作更为广泛的纳米技术领域的参考书。
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